Deneydeki amacimiz CMOS Common-Source’un aktif yiik ile incelenmesidir. Bu
deneyde, 5. Deneyde yaptigimiz devreye ek olarak direncler ve kapasiteler ekleyecegiz.

Deneyde kullandigimiz CD4007 entegresi
(Dual Complementary Pair Plus Inverter) 3’er adet n
ve p tipi enhencement mod MOS
icermektedir. Bu transistoriin biitiin girisleri diyot ile
statik yliklenmeye kars1 korunmalidir. Bu entegre 14

bacaktan olugsmaktadir. Semasi yanda verilmisgtir.

Deneye yan taraftaki devreyi
kurmakla basladim. Bu devreyi,
deney oncesinde verilen CD4007
entegresi, 1MQ ve 100KQ’luk
direncler, 100KQ’luk pot direnc,
10pF'hik iki kapasitor ve yeterli
sayida ve boyda ince kablo ile
kurdum. Kullandigimiz ~ CD4007
entegresinin yapisini 5. Deneyde
gormiistiikk. Yandaki devreyi gerekli
baglantilarn yaparak board iizerine
kurdum. Ardindan giic kaynaginin
cikistm 15V’a ayarlayarak devrenin
giriglerine bagladim. Ardindan, sinyal
iiretecini 5kHz frekansina, genligi
50mV olacak sekilde ayarladim.
Ardindan multimetre ile istenilen
olctimleri almaya basladim.
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1) On calismada hesapladigim Rg. degerini pot araciligi ile ayarlayip gerekli 6lciimleri aldim.

Io =1r=0,82 mA

RRE.F = 25}(9
Va=13,01V
V[; = 2,67 A%

Vb=2,80V



1. boliimdeki bu sonuclar ile 6n calismadaki hesaplamalar birbirine cok yakin. Aradaki
farkliliklar direncin toleransi, hassas o6lciim alinamamas: ve cesitli fiziksel etkenlerden
kaynaklanmaktadir.

2) Bu boliimde giris ve cikis sinyallerini osiloskop ile gozlemledim. Gozlemlenen sinyal
asagidaki gibiydi;
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AV = ‘Vrm.lt"’r Vin
Av = 1.47/484
Ay = -29,7 (kazang negatif cikti)

**V,.,’1 tam olarak 50 mV’a ayarlayamadim. Yakin bir deger sectim.

3) Daha onceki deneylerde yaptigimiz, pot ile R, bulma yontemini uygulayarak bu degeri
Olctiim.

R,, = 58,3kQ

4) Cikis direncinde yiiksek degerler kullanarak daha iyi yiikseltme islemi yapabiliyoruz.
Bagka bir yandan, active load ile birlikte kurdugumuz devrelerde direnc kullanmiyoruz. Bir
cok devrede biiyiik diren¢ koymak icin yeterli alan yoktur. Burada ¢6éziim olarak active load
devreleri kullamliyor. Bu sayede daha iyi yiikseltme islemini daha kiiciik bir alanda
yapabiliyoruz.



